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摘要(译)

本发明提供一种由模拟灰度级方法驱动的有源矩阵基板，以及有机EL显
示装置，其中抑制了电流发射元件的响应速度的降低。本发明的有源矩
阵基板由模拟灰度级方法驱动，并且具有像素，该像素具有电流发射元
件和向电流发射元件提供电流的晶体管。该像素还具有补偿电路，用于
补偿晶体管中阈值电压的变化;电流发射元件具有电连接到晶体管的像素
电极;构成补偿电路的晶体管的栅电极形成被像素电极覆盖的区域;位于该
区域内的栅电极的一部分或全部设置在比像素电极正下方的布线层低的
布线层中。
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